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Trabajo Préctico Nro. 1

Circuitos mono etapas Proyecto y Verificacion

OBJETIVOS:

Que los alumnos

e Apliquen los métodos de calculo para € andisis y disefio de
configuraciones amplificadoras monoetapa.

Verifiquen el funcionamiento practico de sus disefios.

Tomen contacto con dispositivos el ectronicos reales.

Adquieran destreza en el armado y puesta en marchade un prototipo.
Se familiaricen en €l uso de instrumental de laboratorio.

Sepan resolver los inconvenientes suscitados en el arrangque de un
circuito.

Contrasten las mediciones efectuadas con |os cél cul os tebricos.

e Ejerciten el uso de aplicaciones de simulacién como Pspice.

TRABAJO A REALIZAR:

Cada equipo (no més de 6 equipos por curso) debera seleccionar por [o menos dos de
la serie de proyectos que se detallan en las paginas siguientes (uno de Fet y uno de
Bipolares).

Los 2 proyectos seleccionados deberan desarrollarse detalladamente, con las
justificaciones de las adopciones y o criterios de proyecto que se lleven a cabo.

Deberan verificarse tedricamente antes de la realizacion préctica en el laboratorio.

LINEAMIENTOS:

Para la realizacion del trabgjo practico, se debe armar el circuito propuesto en una
placa de desarrollo (protoboard). Esto puede hacerse en e laboratorio, aungque
sugerimos traer €l circuito armado previamente. Una vez en € laboratorio, se
procedera a la medicion mediante instrumental de los parametros de funcionamiento
caracteristico del circuito.
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Punto de trabajo estatico (Q)

Ganancia de corriente en continua (heg) del transistor utilizado.
Ganancia de corriente y tension del amplificador en sus puntos de
interés.

Verificar que el circuito funcione correctamente, que no se
produzca corte ni saturacion.

Analizar maxima excursion simétrica

Impedancia de entrada.

Impedancia de salida.

Ademas, se debe simular € circuito mediante PSPICE.

En forma anexa, se debe incluir el disefio de los restantes proyectos con su
correspondiente verificacién y simulacion cos PSPICE.

LISTADO DE DISENOS PROPUESTOS

Para transistores Bipolares

1.- Disefiar una etapa separadorade Ri = 270 KQ +10% y FE> 20.
Seexcitacon Vs= 3V y Rs= 100 KQ.
R, esde 1K.

2.- Disefar una etapa que tenga [Aysj=80 + 10% Yy Ria = 4K7Q2 = 10%.
SeexcitaconVs=25mV y Rs=25KQ. R =10KQ.

3.- Diseflar una etapa que tenga [As|=110£10% y Ria=Rs.
Se excitacon Vs=15mV y Rs=7,5KQ.
RL es de 100KQ.

4.- Disefiar una etapa que tengaRia <= 10 Q + 20% , |Avg = 100 + 10% .
Seexcitacon Vs=10mV y Rs= 10Q.
R. es de 5KQ.

5.- Disefiar una etapaquetengaVo=1V £ 10% Yy Ria = Rs.
Seexcitacon Vs=15mV y Rs= 120 Q.
RL esde 27 KQ.
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6.- Disefiar una etapa que tenga |A,s| = 75+10% que adapte impedancia a la
entrada.

Seexcitacon Vs=50mV y Rs= 7,5 KQ.

R esde 100 KQ.

7.- Diseflar una etapa que tenga |Avs| = 120+10%, Ria <= 10Q y FE=15.
Rs=10Q.
R esde 5KQ.

8.- Disefiar una etapa que tenga Ay = 2,5 + 10%; Ria = Rs = 10%; y esté
polarizadaparaleg=1,5mA Yy Vceg= 3V.
Rs = 50K.
RL = 25K

Proyectos para ser resueltos con Fets Recomendamos el uso de 2n3819

1- Rs= 180 KQ 2- Rs 180K Q2
RL =5K6 RL = 18KQ
|Avs| =5 Ria= 18 MQ.

Roa<200Q.

3- Rs = 390Q). 4- Rs 47 KQ.
RL 10KQ RL 2K2.
|Avs| >5 Avs>0,5
Ria=450 Q Ria=1MQ.

5- Rs=220 KQ 6- Rs 180KQ
RL =4K7 RL = 22KQ
JAvs| =5 Ria= 22 MQ.

Roa<220Q2.

7- Rs = 330Q2. 8- Rs 47 KQ).
RL 15KQ RL 1KS8.
|Avs| >7 Avs>0,5
Ria=450Q Ria=1,2MQ.
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